Un transistor composite est constitué d'un assemblage de transistors dans le but de constituer un "super transistor" possédant des indices de performances (essentiellement transconductance de grille gm et conductance de sortie gds pour les transistors MOS) améliorés par rapport au simple transistor. Le nombre et la nature des accès étant conservés, un transistor composite ne modifie pas le type de fonction réalisé par le circuit dans lequel il est utilisé, en lieu et place du transistor dont on désire modifier les performances.

1) Les transistors composites cascodes 

Les montages cascodes sont utilisés pour augmenter la résistance de sortie des transistors, ces  transistors composites sont des transistors dits à "super-gds".
a) Le transistor composite cascode simple télescopique 

Le transistor composite cascode simple télescopique, ou simplement transistor cascode représenté sur la figure ci-dessous est constitué d'un transistor principal M1 et d'un transistor auxiliaire M2 de même type (N pour le cascode N et P pour le cascode P) . Du point de vue petit signal, la grille du transistor auxiliaire étant référencée à la masse, le montage est qualifié de cascode en souvenir d'un ancien montage à tube ayant une de ses grilles reliée à la masse.

